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Inteligencia Ambiental

Los sensores de irradiancia de silicio (sensor Si) ofrecen una solucién rentable, robusta y fiable para
la medicién de la irradiancia solar, especialmente para la monitorizacion de sistemas fotovoltaicos (FV).
Gracias a la construccion del elemento sensor, que se corresponde con un médulo fotovoltaico, son
ideales como referencia para la monitorizacion de sistemas fotovoltaicos. Su respuesta espectral,
comparable a la de los médulos fotovoltaicos, y su similar error de inclinacion (modificador del angulo
de incidencia) permiten un analisis preciso del rendimiento energético fotovoltaico utilizando los datos

del sensor Si.

Modo de funcionamiento

Se utiliza como sensor de irradiancia la corriente
de cortocircuito que es proporcional a la
irradiancia. Compuesto por una célula solar
monocristalina de silicio conectada a un shunt.
Gracias a la baja resistencia del shunt, la célula
opera cerca del cortocircuito.

Para minimizar la influencia de la temperatura en
la senal de medicion, los sensores con la
extension "TC" tienen una compensacién de
temperatura activa a través de un sensor de
temperatura laminado en la superficie posterior
dela célula solar.

ESPECIFICACIONES

Célula solar:

Temperatura de funcionamiento:

Conexion eléctrica:

Impedancia de carga para
SiV1.5TCbatt:
SiV1.5TC(T), SiV10TC(T):
Sil420TC(T):

Gabinete:

modo de proteccion:

Dimensiones:

Peso:

Protocolo:

-35°Ca +80°C

minimo 1 MQ

min. 10 kQ

IP 65

Aprox. 350 a 470 g

Interfaz:
Aislamiento galvanico:

Silicio monocristalino (50 mm x 33 mm)

Cable blindado de 3 m

minimo 20 Q y mdximo 400 Q
Aluminio con recubrimiento en polvo.

155 mm x 85 mm x 39 mm

Todos los sensores se calibran con luz solar
artificial frente a wuna celda de referencia
calibrada en el PhysikalischTechnische
Bundesanstalt (PTB, Instituto Nacional de
Metrologia de Alemania).

Construccion mecanica

La célula solar estd integrada en etilenovinil
acetato (EVA) entre vidrio y Tedlar. La célula
laminada estd integrada en una carcasa de
aluminio con recubrimiento en polvo. Por lo
tanto, la construccién del sensor es comparable a
la de un mddulo fotovoltaico estandar.

M&T (tipo MT), MODBUS RTU (tipo MB)
RS485 hasta 38,4 kBaud
1.000 V entre alimentacion y bus.



